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摘要(译)

一种有机半导体发光器件，其中改善了从有机半导体有源层向有机半导
体发光部件注入载流子的效率。有机半导体发光器件包括有机半导体有
源层，其具有以沟道长度间隔设置的源区和漏区，连接到源区的源电
极，连接到漏区的有机半导体发光部分，漏电极连接到有机半导体发光
部分，栅电极设置成面对有机半导体有源层，其中插入有绝缘膜。有机
半导体发光部件包括有机半导体发光层，其从漏电极接收电子和空穴以
及从漏电极和有机半导体有源层接收空穴，并通过电子和空穴的复合产
生光。
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